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Реквізити наказу МОН / наказу закладу:

ІІ. Відомості про здобувача
Власне Прізвище Ім'я По-батькові:
1. Станчу Григорій Вікторович

2. Stanchu Hryhorii Viktorovich

Кваліфікація:
Ідентифікатор ORCID ID: Не застосовується

Вид дисертації: кандидат наук

Аспірантура/Докторантура: так

Шифр наукової спеціальності: 01.04.07

Назва наукової спеціальності: Фізика твердого тіла

Галузь / галузі знань:  Не застосовується 

Освітньо-наукова програма зі спеціальності: Не застосовується

Дата захисту: 07-09-2016

Спеціальність за освітою: 8.070102

Місце роботи здобувача: Інститут фізики напівпровідників імені В.Є.Лашкарьова НАН України
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Форма власності:
Сфера управління: Національна академія наук України

Ідентифікатор ROR: Не застосовується



ІІІ. Відомості про організацію, де відбувся захист
Шифр спеціалізованої вченої ради (разової спеціалізованої вченої ради): Д 26.199.01

Повне найменування юридичної особи: Інститут фізики напівпровідників імені В.Є.Лашкарьова
НАН України

Код за ЄДРПОУ: 05416952

Місцезнаходження: пр. Науки, 41, м. Київ, Київська обл., 03028, Україна

Форма власності:
Сфера управління: Нацiональна академія наук України

Ідентифікатор ROR: Не застосовується

ІV. Відомості про підприємство, установу, організацію, в якій було
виконано дисертацію
Повне найменування юридичної особи: Інститут фізики напівпровідників імені В.Є.Лашкарьова
НАН України

Код за ЄДРПОУ: 05416952

Місцезнаходження: пр. Науки 41, 03028, м. Київ-28

Форма власності:
Сфера управління: Національна академія наук України

Ідентифікатор ROR: Не застосовується

V. Відомості про дисертацію
Мова дисертації:
Коди тематичних рубрик: 29.19.04

Тема дисертації:
1. Високороздільна Х-променева дифрактометрія GaN і градієнтних AlGaN плівок та нанодротів

2. High resolution X-ray diffractometry of GaN and graded AlGaN films and nanowires

Реферат:
1. На основі ВРХД досліджено структурно-деформаційний стан GaN і градієнтних AlGaN плівок та НД.
Розроблена теоретична модель для опису деформаційного стану НД GaN. Дано пояснення впливу Si-N
прошарку на азимутальну орієнтацію НД GaN відносно Si підкладки, яке полягає в наявності орієнтованих
граней Si-N. На основі кінематичної теорії дифракції Х-променів представлено ефективний метод для
розрахунку товщинних профілів деформації та компонентного складу для градієнтних AlGaN плівках та НД.

2. Based on HRXRD, the structural and deformation state of GaN and graded AlGaN layers and NWs was
investigated. A theoretical model to study the micro- and macro-deformation profiles in GaN NWs was developed.
The influence of silicon nitride nanolayer on the conditions for NWs nucleation and in-plane orientation are
explained. A method based on a laboratory X-ray diffraction experiment which allows for the efficient
measurement of composition/strain distribution as functions of depth in the graded AlGaN layers was presented.
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VI. Відомості про наукового керівника/керівників (консультанта)
Власне Прізвище Ім'я По-батькові:
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VII. Відомості про офіційних опонентів та рецензентів
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Власне Прізвище Ім'я По-батькові:
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Сфера управління:
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Власне Прізвище Ім'я По-батькові:
1. Новіков Сергій Миколайович

2. Новіков Сергій Миколайович

Кваліфікація: д.ф.-м.н., 01.04.07

Ідентифікатор ORCID ID: Не застосовується
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Рецензенти

VIII. Заключні відомості
Власне Прізвище Ім'я По-батькові
голови ради

 
Бєляєв Олександр Євгенович

Власне Прізвище Ім'я По-батькові
головуючого на засіданні

 
Бєляєв Олександр Євгенович

Відповідальний за підготовку
облікових документів

 

Реєстратор  

Керівник відділу УкрІНТЕІ, що є
відповідальним за реєстрацію наукової
діяльності

Юрченко Т.А.


